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Modalidad de la Asignatura: Teorico-practica.
Carga horaria: 6hs.
Objetivos:

Que los estudiantes al aprobar la materia, sean capaces de entender las
caracteristicas principales de los transistores, utilizar los manuales, disefar,
calcular y ejecutar, circuitos de aplicacion.

Que los estudiantes conozcan los amplificadores operacionales, conozcan
sus principales diferencias, y sean capaces de disefar circuitos sencillos de
amplificadores, sumadores, inversores, integradores, diferenciadores.

Que los estudiantes conozcan los dispositivos de disparo controlado, y los
dispositivos auxiliares de disparo de los mismos. Que conozcan sus
principales caracteristicas, y sean capaces de disefiar circuitos sencillos de
aplicacion.

Contenidos: Circuitos con diodos. Dispositivos de efecto de campo. Tipos de
transistores unipolares. Transistor bipolar de unién. Estructuras, tipos 'y
simbologia. Polarizacion del transistor bipolar de union. Transistor bipolar de union
en pequefa sefial y baja frecuencia. Transistor bipolar de unién en alta frecuencia.
Transistor bipolar real. Dispositivos de disparo controlado. Dispositivos
optoelectronicos. Amplificadores operacionales. Modelizaciony procesos.

Unidades tematicas:

Unidad 1.
Semiconductores de Germanio y de Silicio. Dopaje. Diodos en
Polarizacion directa e inversa. Curvas. Usos comunes. Circuitos de
aplicacion con diodos.

Unidad 2
Transistor bipolar. Estructuras, tipos y simbologia. Caracteristicas.
Polarizacion del transistor bipolar de union. Ejercicios de aplicacion.
Transistor bipolar de unién en pequefa sefial y baja frecuencia.
Modelos equivalentes. Caracteristicas. Usos. Limites. Ejercicios de
aplicacion. Transistor bipolar de unién en alta frecuencia. Transistor
bipolar real. Limites. Modelos equivalentes. Ejercicios de aplicacion.

Unidad 3
Dispositivos de efecto de campo. Tipos de transistores unipolares.
Caracteristicas. Usos.

Unidad 4
Dispositivos de disparo controlado. Tiristores. Triacs. IGBTs.
Caracteristicas. Circuitos de aplicacion. Ejercicios de aplicacion.
Circuitos de potencia con Tiristores, Triacs e IGBTSs. Inversores.
Circuitos de aplicaciéon. Ejemplos de aplicacion.
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Unidad 5
Amplificadores operacionales. Caracteristicas. Amplificador
operacional inversor. Amplificador operacional No inversor. Ejercicios
de aplicacion. Amplificadores operacionales. Amplificador diferencial.
Ejercicios de aplicacion. Amplificadores operacionales. Sumador
inversor. Circuito integrador. Circuito diferenciador. Ejercicios de
aplicacion.
Unidad 6
Dispositivos optoelectronicos. Caracteristicas. Usos. Separacion
galvanica. Ejemplos de aplicacion. Ejercicios de aplicacion.
Diodo Zener. Caracteristicas, potencias, usos. Circuitos con diodos
Zener. Ejercicios de aplicacion.
Unidad 7

Modelizaciény procesos.

Bibliografia Obligatoria:
Pierret R., Dispositivos de efecto de campo, Ed. Addison-Wesley
Iberoamericana, 1994.
Boylestad R., Nesheslsky, Electronica: teoria de circuitos y Dispositivos
Electronicos, Ed. Prentice Hall, decimaa Edicion 2009.

Savant, Roden & Carpenter, Disefio electronico: circuitos y sistemas,
Ed. Addisién-Weley Iberocamericana, 2da. Edicion 1992, y 2000.
Keown J., PSPICE anda circuito analysis, Ed, Macmillan, 2da Edicién
1994.

Timothyt J. Maloney. Electrénica Industrial Moderna. Tercera Edicion.
Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A. Edicién 1998.

Albert Malvino — David J. Bates. Mc Graw Hill. Edicion 2010.Principios
de Electrénica. 7ma Edicion.

FORMACION PRACTICA
Actividades Experimentales
Se realizaran las siguientes actividades experimentales:
1. Diodos: Pruebas y caracterizacion. Aplicacion: Fuente de CC no regulada.
2. Transistores: Pruebas y configuraciones. Aplicacion: Conversion de

Temperaturaa Tension

3. Amplificadores operaciones: Pruebas de caracteristicas basicas.
Problemas abiertos de ingenieria:
Se realizaran problemas con el concepto de laboratorio virtual, mediante
software de simulacidn, trabajos referidos a amplificadores a transistor bipolar
probando su funcionamiento en diferentes condiciones de operacion.
Actividades de proyecto y disefio: En las actividades experimentales se
realizaran las siguientes actividades de proyecto y disefio
1. Disefio y desarrollo de fuente de CC no regulada
2. Sistema de conversiénde temperatura a tension
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Propuesta didactica: Las clases se organizan en modalidades teorico- practicas
con soporte de presentaciones digitales. En los trabajos practicos se realizaran
disefios, calculo y armado de circuitos de aplicacion. Los contenidos tedricos son
el soporte de los trabajos practicos.

Actividades extra-aulicas: Se estableceran actividades practicas para que el
estudiante pueda practicar, a fin de consolidar los conceptos aprendidos en clase.

Evaluacion: La evaluacion integradora de las instancias tedrico-practicas se
realiza a través de dos parciales tedrico practico de desarrollo conceptual y
ejercicios seleccionados de las practicas.

Los informes de laboratorio y el concepto sobre trabajo en clase, seran
considerados para definir las notas parciales de cada instancia.



